
三极管 8550 和 8050 封装定义及参数 

资料提供站点：www.yzic88.com 

8550 是电子电路中常用到的小功率 pnp 型硅晶体三极管。很多放大电路中都要用到他,下面是引脚资料介

绍. 

 

<三极管 8550 管脚图> 

1.发射极 2.基极 3.集电极 

8550 参数: 

集电极-基极电压 Vcbo：-40V 

工作温度：-55℃ to +150℃  

和 8050（NPN）相对 

 

贴片 smt 封装的 8550 三极管引脚图及功能. 

-------------------------------------------------------------- 

8050 三极管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功

耗:625 mW; 最大集存器发射电（VCEO）:25; 频率:150 KHz 
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8050 引脚图 

 

芯片尺寸：4 英寸（100mm） 

芯片代码：C060AJ-00 

芯片厚度：240±20μm 

管芯尺寸：600×600μm 2 

焊位尺寸：B 极 130×150μm 2；E 极 140×130μm 2 

电极金属：铝 

背面金属：金 

典型封装：S8050，H8050 

极限值（Ta=25℃）（封装形式：TO-92） 

Tstg——贮存温度 -55~150℃ 

Tj——结温 150℃ 

PC——集电极耗散功率 1W 

VCBO——集电极—基极电压 40V 

VCEO——集电极—发射极电压 25V 

VEBO——发射极—基极电压 6V 

IC——集电极电流 1.2A 

电参数（Ta=25℃）（封装形式：TO-92） 
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更多资讯欢迎咨询：18042865818 


